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Slovni vyjadreni, komentife a pFipominky vedouciho/oponenta:

PredloZend diplomové price se zabyva aktudlni problematikou studia semiizolaéniho CdTe pro pfipravu detektort
zéten] gama. Konkrétmim tkolem bylo rozvinout metodiku méFenf akumulace ndboje na hlubokych hladinach v CdTe
pomoci mapovani fotovodivosti bezkontaktnf a kontaktn{ metodou a vzdjemné porovnani t€chto metod. Jednd se o
perspektivni metody charakterizace integrélniho vlivu hlubokych hladin na sbér fotogenerovaného ndboje. Pitomnost
hlubokych hladin v krystalu méd zasadnf vliv na transport elektrického naboje a v soucasné dob& predstavuje jeden
z limitujicich faktord zlepSeni uginnosti detektor a zejména zvySent vytéZnosti pouZitelného materidlu z péstovanych
krystaldl.

V tivodni &sti prace diplomant uvadi souhrn zékladnich vlastmosti CdTe a literarni prehled tykajici se
hlubokych hladin, je% mohou p¥i osvétleni akumulovat elektricky néboj, a to pro p¥ipad riiznych dopanti pouZivanych
pro kompenzaci v semiizolaénim materidlu. Ve druhé kapitole shrnuje teorii fotolektrického transportu, kompenzace a
vlivu polohy Fermiho meze. Ve tfeti experimentdlni Casti se vedle popisu pouZité metodiky méfeni a experimentalnich
zalizeni podrobné vénuje studiu vlivu pouZitych kontaktd na vysledky mé¥eni a jejich vyhodnoceni.

Vlastni vysledky mé&feni a jejich diskuse jsou uvedeny v kapitole 4. Vhodngjsi nazev pro tuto kapitolu by
urdité byl ,,Vysledky m&Feni a jejich diskuse™ neZ diplomantem pouZity nazev ,Experiment®. Nejprve se autor vénuje
charakterizaci Au kontakti pouZitych pro kontaktn{ metodu tfibodovou metodou méfeni voltampérovych
charakteristik. Za dbleZity vysledek lze povaZovat zjist€ni, Ze napafené Au kontakty pfi malych intenzitéch osvétleni
jsou blizké ohmickym, a tedy neinjektuji a neblokuji nosife proudu. K v&tSi pfehlednosti obrazkil by pfispélo
proloZeni experimentalnich bodd Carami. V dal3i &asti autor uvadi fadu pe€liv€ proméfenych map fotovodivosti
v zé4vislosti na intenzit& osvétleni a napéti, z nichZ je vyhodnocena mapa soudinu pohyblivosti a doby Zivota elektront.
V ptipad¥ bezkontaktniho mé&fen{ byla rovnéZ studovéna korelace mezi elektrickym odporem a fotovodivosti.

Celkové je prace psana prehledng a jasn€ a pfind$i fadu origindlnich vysledki zhlediska mapovéani
fotoelektrickych jevh a jejich korelace.

K praci mam nésledujici otazky a pripominky:

- 1.V préci postraddm pedrobngjsi popis studovaného krystalu CdZnTe — jakou nietodou byl vzorek pFipravena
Jjaky je piibliZzng obsah zinku.

2. U nekterych obrazk® chybi rozmér méfené veliiny, napf. u obr. 4.2 (na stran& 50), obr. 4.3 (na stran& 51),
obr, 4.13 a obr, 4.21. S oznadenim obr. 4.2 a 4.3 najdeme v préci vZdy 2 rlzné grafy — viz. strany 48 a 50,
respektive 49 a 51.

3. K prehlednosti priace by prispél rejstiik pouZitych symboldl a zkratek. U né&kterych symbold chybi v préci
vysvétleni, napf. o v rovnici (2.2), g v rovnicich (2.3) a (2.4), symboly L a / v popisu okrajovych podminek
nastr. 18 a 19.

4, 'V kapitole 3.3 pouZiva student symboly ¥ (resp. ¥za Vy) pro oznacen! napéti, V ostatnich &astech price se
setkdme s u nds b&Zn&jsim oznadenim U (resp. Uy, Us..).

5. Pro m&feni urbyla pouZita vinova délka 750 nm. Pro¢ byla zvolena pravé tato vinova délka?

6. V zavéru se konstatuje, Ze mapy hustoty fotoproudu a u7 koreluji dobfe p¥i nizkych hodnotich osvé&tieni.
MiiZete vysvétlit prod neexistuje korelace mezi t€mito velidinami pfi vy33i intenzit osvétleni?

Konstatuji Ze diplomova prace spliiuje poZadavky na ni kladené a doporuduji ji k obhajobs.
Navrhuji ji klasifikovat stupném ,, velmi dobre *.

V Bmé, 3.9.2010

Doc. Ing. Vlasta Sedlakova, Ph.D.
Ustav fyziky FEKT VUT v Brng
Technicka 8

616 00 Brno
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uznat jako diplomovou/bgkaléfskou.
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Navrhuji hodnoceni stdi)ném:
O vyborng velmi dobfe 0 dobfe O neprospél/a —

Misto, datum a podpis %%éeaeﬂ&e/oponenta: Brno, 3.9.2010
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